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Nesta aula

Seqiuéncia de conteludos:
1. Caracteristicas dos diodos;
2. Modelos representativos de diodos.
3. Analise de circuitos com diodos.
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Caracteristicas dos diodos

As principais caracteristicas (grandezas) sao:

1. Corrente maxima direta (I ou 1,);

2. Tensao de ruptura reversa.
 VRRM = Tensé&o de pico inverso repetitivo;
« VRWM = Tensao de pico inverso de trabalho;
VR =Tenséao de blogueio CC.

3. Queda de tenséo direta (vg);

4. Corrente reversa maxima (I).

5. Entre outras ....



Caracteristicas dos diodos
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Caracteristicas dos diodos

Diodos de sinal

Circuitos integrados
de diodos
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Modelo ideal do diodo

Ip
+ VD R
o i o
i
Ip \ Ideal diode




Modelo ideal do diodo

Exemplo 3.4 — Eletrdnica, vol. 1:

« Use a aproximacdo do diodo ideal para calcular a
corrente de carga, a tensdo na carga, a poténcia na
carga, a poténcia no diodo e a poténcia total no circuito
da figura abaixo.

1N4001

V]c R . ELETRO‘JI(,A

Exemplo 3.4 do Malvino.



Modelo simplificado do diodo

¢ Ip
+ Vb -
il D V=07V
o I: N o
Iy N [deal diode
-

{} F'.r= 0.7V 1,’2;_-_.

Exemplo 3.5 do Malvino.



Modelo simplificado do diodo

Exemplo 3.5 - Eletrdnica, vol. 1:
« Use a segunda aproximacao para calcular a corrente na
carga, a tensao na carga, a poténcia na carga, a poténcia
no diodo e a poténcia total para o circuito abaixo.

1N4001

Vf R . 'ELETRONICA

Exemplo 3.5 do Malvino.



Modelo linear por partes do diodo

: 3 Vb -
N Vi _ Vr - /]d{:al diode
i —_— 07V 10 €
Ip Ip

A I, (mA)

10

/ Exemplo 3.6 do Malvino.

= - b_
0 0.7V 08V Vi(V)



Modelo linear por partes do diodo

Exemplo 3.6 — Eletrdnica, vol. 1:
« Use a terceira aproximacao para calcular a corrente na
carga, a tensdo na carga, a poténcia na carga, a poténcia
no diodo e a poténcia total para o circuito abaixo. A
resisténcia de corpo do diodo 1N4001 é 0,23Q.

1N4001

Vf R ] 'ELETRONICA

Exemplo 3.6 do Malvino.



Modelos representativos de diodos

Demo

‘Demo: \



Circuitos série de diodos

I rs
. o

Si

T— R Vy
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Em geral, um diodo esta no estado ligado (ON) se a corrente
estabelecida pelas fontes € tal que o seu sentido coincide
com o da seta do simbolo do diodo.



Circuitos série de diodos

Diodo ON
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VARVARY,




Circuitos série de diodos

Diodo OFF I
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Circuitos série de diodos

Q

Q

R§2.2 k€2

a) Diodo esta ON ou OFF?
b) Determine V, V; e l.



Circuitos série de diodos

Importante: notagcao de fontes.

O +I10V




Circuitos série de diodos

S1

R§l.2 k€2

a) Diodo esta ON ou OFF?
b) Determine V, V; e l.



Circuitos série de diodos

+12V

a) Quem esta conduzindo (ON) e quem esta bloqueado (OFF)?

b) Determine V,, I e l,.



Circuitos série de diodos

Si Si

+12 vo—P—|4 o

5.6 kQ

a) Quem esta conduzindo (ON) e guem esta blogueado (OFF)?

b) Determine V_, I, e V.



Circuitos série de diodos

Rl
E =10 Vo—A\N—PF—
4.7kQ Si 11
R, & 2.2k
E?_ - _5 V

a) Diodo esta ON ou OFF?
b) Determine V,, V, e l.



Circuitos paralelo de diodos

a) Quem esta conduzindo (ON) e guem esta blogueado (OFF)?

b) Determine V_, I, I, e l,.

o



Circuitos paralelo de diodos

Si
R D, E =4V
o AN $ - o
El=20V 22](Q Dz
Si

a) Quem esta conduzindo (ON) e guem esta blogueado (OFF)?

b) Determine V_, I, I, e l,.

o



Circuitos paralelo de diodos

12V a) Quem esta conduzindo (ON)
e quem esta blogueado (OFF)?

b) Determine V_, I, I, e l,.

0




Circuitos paralelo de diodos

Exemplo 2.15: Determinar as correntes I, I, e Ip,.

R,
Si 3.3 kQ
| o
D,
E i 20V
[ 1)
R,




Proxima aula

Seqiéncia de conteudos:
1. Analise de circuitos com diodos.
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